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           Генераторы сигналов 33521A и 33522A компании Agilent Technologies
               Компания Agilent Technologies представила одноканальный 33521A и двухканальный 33522A генераторы сигналов произвольной формы. Устройства имеют большой дисплей, позволяющий производить установку параметров, наблюдать и редактировать сигнал. Генераторы имеют рабочую полосу частот 30 МГц, джиттер менее 40 пс, коэ�... далее...

        

        
           Источник питания для приложений хранения и передачи данных
               Компания Tectrol представила высокоэффективный 12 В модуль источника питания TFE-1200-12, разработанный для приложений хранения и передачи данных, а также серверных приложений. Источник обеспечивает 1200 Вт, КПД более 90%. Габаритные размеры модуля 10 x 4 x 1.6 дюйма. Источник имеет цифровой интерфейс связи I2C, уни... далее...

        

        
           GaN транзисторы для построения усилителей L – C диапазона
               Компания Mitsubishi Electric анонсировала разработку трех моделей нитрид галлиевых (GaN) транзисторов с высокой подвижностью электронов с выходной мощностью 10 Вт (MGF0840G), 20 Вт (MGF08403G) и 40 Вт (MGF0846G). Транзисторы предназначены для применения в усилителях L – C диапазона (0.5 ГГц – 6 ГГц), которые входят в состав б... далее...
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